


































































专利名称(译) 横向电场模式液晶显示装置
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摘要(译)

通过稳定地控制液晶分子在反方向上旋转的梳状电极的端子部分中的区
域，提供一种在横向电场模式液晶显示装置中实现高透射率的结构。在
其中公共电极和像素电极形成在同一层上的横向电场模式液晶显示装置
中，突出部分设置在与梳形电极成钝角的方向上并且基本上平行于a在像
素电极或公共电极的梳状电极的末端部分中的扫描线，浮动电极在梳状
电极的延伸方向上延伸，以与端子部分中的梳状电极重叠，并且液晶反
转锁定结构由梳形电极和浮动电极的突出部分形成。
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